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电子通量对ZnO/K2SiO3热控涂层光学性能的影响

王旭东   何世禹   杨德庄   

(哈尔滨工业大学 空间材料与环境工程实验室， 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要:研究了电子通量对ZnO/K2SiO3热控涂层光学性能的影响。分别采用通量为5×1011/cm2

·s，8×1011/cm2·s，1×1012/cm2·s 和5×1012/cm2·s的电子对试样进行辐照。电子辐照

下涂层的光学性能发生了退化，并且发现了退化涂层在空气中的“漂白”现象。分析了

ZnO/K2SiO3热控涂层光学性能的退化机制，同时讨论了电子通量对太阳光谱吸收系数的影

响。实验结果发现，在5×1011～1×1012/cm2·s的电子通量范围内，电子通量对ZnO/K2SiO
3

热控涂层光学性能的影响相同。因此在这个电子通量范围内，采用加速地面试验来模拟空间

的电子辐照效应是有效的。
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